E0318 Dispositivos Electronicos

(Computacion)

Objetivos generales
Proporcionar al alumno los elementos necesarios para comprender el funcionamiento de
dispositivos electronicos basicos, sus modelos y limitaciones. Introducir al alumno en el

analisis y disefio de circuitos electronicos elementales.

Contenidos minimos

Fundamentos de soélidos semiconductores. Propiedades

Diodo de unién P-N. Fundamentos fisicos. Modelos equivalentes. Aplicaciones
elementales

Transistor bipolar de unién. Fundamentos. Concepto de amplificaciéon

Dispositivos de efecto de campo MOSFET. Funcionamiento como llave. Inversor CMOS.
Dispositivos optoelectrénicos basicos.

Dispositivos de disparo controlado.

Programa analitico

1- Fundamentos de solidos semiconductores. Estructura de bandas. Portadores:
electrones y huecos. Masa efectiva. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.
Resistividad. Efectos térmicos.

2- Diodo de unién P-N. Fundamentos fisicos. La unién P-N como rectificadora de la
corriente. Caracteristicas V-l del diodo semiconductor: ecuacién de Shockley. Modelos
equivalentes. Aplicaciones elementales: recortadores y rectificadores de media onda 'y

onda completa. Diodo Zener. Circuito regulador de tension basico.

3- Transistor bipolar de unién. Fundamentos. Modos de funcionamiento. Configuraciones.
Caracteristicas de entrada y de salida. Limites. Polarizacion del transistor bipolar de
unién. Recta de carga estatica. Analisis de circuitos de polarizacion. Potencia.
Transistor bipolar como amplificador: modelo de pequefia sefial y baja frecuencia.
Parametros caracteristicos. Circuitos amplificadores basicos.

Fundamentos del transistor bipolar real. Transistor bipolar de unién en alta frecuencia.



4-

Dispositivos de efecto de campo MOSFET. Fundamentos. Polarizacion. Curvas
caracteristicas estaticas de salida y de transferencia. Polarizacion. Modelos de
pequeia sefal. Circuitos amplificadores basicos. El Transistor MOSFET como llave.

Fundamentos del inversor CMOS.

Dispositivos optoelectronicos. Definiciones y unidades. Sistemas radiomético y
fotométrico. Fotoconductor. Fotodiodo. Celda Solar. Fototransistor. Optoacoplador.

Diodo emisor de luz.

Dispositivos de disparo controlado: SCR y TRIAC. Funcionamiento basico.
Caracteristicas I-V. Mecanismos de disparo. Aplicaciones basicas: circuitos

elementales de disparo y control.





